4° ESO Tecnologia

Nombre:

Electrénica Analdgica. Las etapas de transistores

Curso: Fecha:

1. Dibuja un esquema simplificado de dos transis-
tores NPN trabajando en configuracion Darling-
ton. (1,0 p.)

2. Enumera una ventaja y un inconveniente del
esquema Darlington frente a un transistor indivi-
dual. (1,0 p.)

3. Dibuja un esquema simplificado de dos transis-
tores bipolares trabajando en configuracién push-

-pull. (1,0 p.)

4. ¢ Qué funcidn realiza una etapa push-pull y dénde
se puede encontrar? (1,0p.)

5. Dibuja un esquema simplificado de dos transistores
NPN trabajando en configuracion de par diferen-
cial. (2,0 p.)

6. ¢ Cual es la funcion principal que tiene un par dife-
rencial? (1,0p.)



7. Dibuja un esquema realista de una fuente de co- 10. Enumera tres ventajas de los transistores
rriente constante basada en transistores NPN, que MOSFET respecto de los transistores bipola-
alimente a una resistencia de 500 ohmios. (1,0p.) res. (1,0 p.)

8. Calcula aproximadamente la resistencia de base
necesaria para que la fuente de corriente anterior
entregue 15 miliamperios. (2,0 p.)

9. Dibuja un esquema realista de un transistor
MOSFET trabajando como interruptor controlado
por tensibn que enciende y apaga una lampa-
ra. (1,0p)
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